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1. इलेक्ट्रॉनिकी भौतिक तिज्ञाि की िह शाखा है जिसमें नकसकी 
गति को नियंत्रिि नकया िािा है?
A. प्रोटॉिों की
B. न्यूरॉिों की
C. इलेक्ट्रॉिों की
D. आयिों की (C)                 

व्याख्या :  इलेक्ट्रॉनिकी में तिद्युि राजशयों के अध्ययि हेिु इलेक्ट्रॉिों 
की गति को नियंत्रिि नकया िािा है।

2. चालकिा के आधार पर पदार्थों को नकिि ेिगों में ँााटा गया है?
A. दो
B. िीि
C. चार
D. पााच (B)

व्याख्या :  चालकिा के आधार पर पदार्थों को धािु, अधधचालक और 
कुचालक – िीि िगों में ँााटा गया है।

3. धािुओ ंकी प्रतिरोधकिा (ρ) का परास क्या होिा है?
A. 10⁻¹¹ – 10⁻¹⁹ Ω·m
B. 10⁻⁵ – 10⁶ Ω·m
C. 10⁻² – 10⁻⁸ Ω·m
D. 10¹¹ – 10¹⁹ Ω·m (C)

व्याख्या :  धािुओ ंकी प्रतिरोधकिा 10⁻² से 10⁻⁸ Ω·m के ँीच 
होिी है।

4. अधधचालकों की प्रतिरोधकिा (ρ) का परास क्या होिा है?
A. 10⁻² – 10⁻⁸ Ω·m
B. 10¹¹ – 10¹⁹ Ω·m
C. 10⁻⁵ – 10⁶ Ω·m
D. 10⁻¹¹ – 10⁻¹⁹ Ω·m (C)

व्याख्या : अधधचालकों की प्रतिरोधकिा 10⁻⁵ से 10⁶ Ω·m के ँीच 
होिी है।

5. निम्न में से कौि सा एक िात्विक अधधचालक है?
A. GaAs
B. CdS
C. जसललकॉि
D. CdSe (C)

व्याख्या : जसललकॉि और िमेनियम िात्विक अधधचालक होिे हैं।

6. यौतगक अधधचालक का सही उदाहरण कौि-सा है?
A. जसललकॉि
B. िमेनियम
C. िााँा
D. GaAs (D)

व्याख्या : GaAs (गैललयम आसेिाइड) एक यौतगक अधधचालक है।
7. संयोगी ँैण्ड (Valence Band) के ँार ेमें कौि-सा कर्थि सही 

है?
A. यह पूणधिः ररक्त होिा है
B. इसमें संयोिी इलेक्ट्रॉि उपस्थिि होिे हैं
C. इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉि होिे हैं
D. यह निम्निम ऊिा का ँैण्ड होिा है (B)

व्याख्या : संयोगी ँैण्ड में संयोिी इलेक्ट्रॉि उपस्थिि होिे हैं।
8. चालि ँैण्ड (Conduction Band) के ँार ेमें सही कर्थि कौि-

सा है?
A. यह अजधकिम ऊिा का ँैण्ड होिा है
B. यह संयोगी ँैण्ड के िीचे होिा है
C. यह आंजशक या पूणधिः ररक्त होिा है
D. इसमें संयोिी इलेक्ट्रॉि होिे हैं (C)

व्याख्या : चालि ँैण्ड या िो ररक्त होिा है या आंजशक रूप से भरा 
होिा है।

9. िजििि ऊिा अन्तराल (ΔEg) नकसे कहिे हैं?
A. चालि ँैण्ड की ऊिा
B. संयोगी ँैण्ड की ऊिा
C. चालि ि संयोगी ँैण्ड के ँीच का अन्तर
D. इलेक्ट्रॉि की गतिि ऊिा (C)

व्याख्या : चालि ँैण्ड और संयोगी ँैण्ड के ँीच का अन्तर िजििि 
ऊिा अन्तराल कहलािा है।

10. जसललकॉि िर्था िमेनियम के ललए िजििि ऊिा अन्तराल का 
सही माि क्या है?
A. Si = 0.7 eV, Ge = 1.1 eV
B. Si = 1.1 eV, Ge = 0.7 eV
C. दोिों = 1.1 eV
D. दोिों = 0.7 eV (B)

व्याख्या : जसललकॉि के ललए ΔEg = 1.1 eV िर्था िमेनियम के ललए 
ΔEg = 0.7 eV होिा है।
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